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FORMULARIO UNICO DE SOLICITUD DE PATENTE
PCT
ENTRADA EN FASE NACIONAL
1 SOLICITUD DE:
Patente de Invencion [ ] Patente de Modelo de Utilidad
x| Capituio I. [ ] capitulo i,
2 Nombre: NATIONZ TECHNOLOGIES INC. IDENTIFICACION
Direcciéon: Room 301 & 302, Building No. 3, C.C. D NIT D
SOLICITANTE Shenzhen Software Park in Hi-tech Industry Zone,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 518057
| (71) hansh ce. [] oto[]
Nacionalidad o domicilio: Shenzhen, .
Guangdong, China. Numero
Lugar de Constitucién: China
Teléfono: Fax:
E-mail
3 Nombre: DILIA MARIA RODRIGUEZ IDENTIFICACION
D'ALEMAN D
REPRESENTANTE | Direccion: Carrera 11 No. 86-53, piso 6 CC. [X NIT
O APODERADO
(74) Teléfono: 6181088  Fax: 6350824 | CF [ ] Otro ]
. Numero 41.654.882
E-mail: clarkemodet@clarkemodet.com.co_ TP 20824 CSJ
4 _ Nombre: VER HOJA ANEXA
INVENTOR (ES) | Direccion:
(72) .
Nacionalidad o domicilio:
5 PCT (86)

Solicitud Internacional No. PCT/CN2008/076349 Fecha _31 de diciembre de 2009
Publicacién Internacional No. WO 2011/069312 A1 Fecha _ 16 de junio de 2011

6 TITULO (54) APARATO RF, LECTOR DE TARJETA RF, Y SISTEMA DE COMUNICACION

RELACIONADO Y METODO.

7 Clasificacion Internacional (51) GOBK 7/00
8 Prioridad (33) Pais de Origen (32) Fecha {31) Numero de Solicitud
CHINA 09 de diciembre de 2009 200910250430.8

si|x] no[ ]

9 Comprobante de pago No. 11-77642 1/ 11-81119 // 11-77649 // 11-77746
Fecha _11 de agosto de 2011
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ANEXOS

Comprobante de pago de la tasa de presentacion de la solicitud

Documento que acredita la existencia y representacion legal cuando el solicitante sea persona juridica

Poderes si fuere el caso

Documento de cesién del inventor al solicitante o a su causante

Declaraciones

Copia de la solicitud internacional. (Resumen, descripcion, reivindicaciones, dibujos)

Traduccion de la solicitud internacional al castellano. (Resumen, descripcién, reivindicaciones, dibujos)

Copia del examen preliminar internacional efectuado por la Autoridad Internacional de Examen
Preliminar (IPEA).
Traduccion del examen preliminar internacional efectuado por la IPEA

De ser el caso copia de contrato de acceso.

De ser el caso, documento que acredite la licencia o autorizacién de uso de conocimientos tradicionales
de las comunidades indigenas
De ser el caso, certificado de deposito de! material bioldgico

Arte final 12 X 12 .

De ser el caso, informacion sobre otras solicitudes de patente o titulos obtenidos en el extranjero por el
mismo titular o su causante, relacionadas parcial o totalmente con la invencién de esta solicitud.

De ser el caso, modificaciones efectuadas a la solicitud internacional

Otros

11

FIGURA CARACTERISTICA

12 Solicito la concesidén de la patente

NOMBRE : DILIA MARIA RIGUEZ D'ALE

FIRMA:

AV

"
C.C. 41.654.88 T.P. 20824

P-3067




ANEXO

INVENTORES

1.) YU, Yunbo

(Room 301 & 302, Building No. 3, Shenzhen Software Park in Hi-tech Industry Zone,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 518057, China);

2.) ZHU, Shan

(Room 301 & 302, Building No. 3, Shenzhen Software Park in Hi-tech Industry Zone,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 518057, China); '

3) OUYANG, Li

(Room 301 & 302, Building No. 3, Shenzhen Software Park in Hi-tech Industry Zone,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 518057, China);

000002



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2
/-

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 11 - 0077642

Bogota D.C.,, Agosto 11 de 2011 - 17:05:38

NI 830.008.643

RECIBIDO DE : CLARKE MODET
*** Soporte del Pago ***
TIPO PAGO BANCO CUFENTA No PAGO FECHA PAGQ VR PAGO
062754387 325105211 11/08/2011 26,435.000.00

CONSIGNACION BANCO DE BOGOTA

*** Conceptos Pagados ***

Vr UNDITARIQ —_Vr CONCEPTO

CANT __RENTISTICO
150005-01-01 SOLICITUDES

SON: **QUINIENTOS SETENTAYUN M

nsabﬁ?

dedr kA

. Agosto 11 de 2041 - 17:05:52

Recibg de Caja Aplicado al Expediente No.

CONCEPTO
1 TRAMITES DE SOL. DE PATENTE DE 571.000.00 571.000.00
e T $571.000.00

IL PESOS MONEDA CORRIENTE***

sup

’"ﬂiﬁﬁﬁ;ﬁicm o STRA Y ComERcio

o 25 o SO

Tra. 11 PATENTE Yy 00 _Dep. 2020

Il ; DIR.NUE
T 411 PRESENTAGION "253551 7 SENAClth?ASSR

Sede Centro: Carrera 13 No, 27 - 00 Plsos 3,4,5 y 10 Bogots, D.C.- Colombla
Web: www.sic.gov.co e-mal: Info@slc.gov.co Conmutadar: {571) S4T0000 Fax: {571} 5870284 Linea: 018000-910165 Call Canter: (571) 6513240
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO

NIT : 800.176.089-2
-f-

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA No. 11 - 0081119

Bogota D.C., Agosto 22 de 2011 - 16:50:40

RECIBIDO DE : CLARKE MODET

NI 830.008.643

TIRPO PAGO BANCO

*** Soporte del Pago ***
CUENTA Na PAGO EECHA PAGQ, VR PAGO

CONSIGNACION BANCO DE BOGOTA 082754387 411691980 22/08/2011 46.035.000.00

*** Conceptos Pagados **~

CANT. RENTISTICO CONCERTO ViEUNDITARIG  VIL.CONCEPTQ
1 50005-01-G1 SOLICITUDES 1&%%5%% OE SOL. DE PATENTE DE 571.000.00 571.000.00
$571.000.00

Recibe-de C jgﬁglj;ado‘ﬁ/Expediente No.

Sﬁﬁ i\iﬁ“‘.‘.‘ﬁgﬁ%

000004

Sade Centro: Carrara 13 No, 27 - 00 Plsas 3,4,5 v 10 Bogota, D.C.- Colembia

Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: {571) 5870000 Fax: (571} 5870284 Linea: 018000-310165 Call Centar: (571) 6513240

, Agoste 22 da 2011 - 16:51:10




SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2
.-

Industria y Comercio
SUPERINMTENDENCIA

RECIBO DE CAJA No. 11 - 0077649

Bogotad D.C., Agosto 11 de 2011 - 17:05:38

RECIBIDOQ DE : CLARKE MODET

N1 830.008.643

TIPO PAGO

BANCO

*** Soporte del Pago ***
CUENTA _No PAGO EECHA PAGO VR PAGO

CONSIGNACION BANCO DE BOGOTA 062754387 325105211 11/08/2011 26.435.000.00

CANT RENTISTICO

“** Conceptos Pagados ***
CONCEPTQ VEUNDITARIO Ve CONCEPTO

1 50005-01-01 SOLICITUDES

82 INVOCACION D PRIORICAD 162.000.00 162.000.00
ENNGEORERER N %162.000.00

SON: "™CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Recibo de Cajb Aplicado al Expediente No.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA ¥ COMERCIO

1-109531- -00000-0

Fecha: 20‘11 08-26 16:10:03 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra, 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 411 PRESENTACION Folios: 72

000005

Sede Centro: Carrara 13 No. 27 - 00 Plsos 3,45 ¥ 10 Bogotd, D.C.- Colombla

Wab: www.sic.gov.co e-mal: Info@slc.gov.ce Conmutador: [571) 5870000 Fax: (571} 5870284 Linea: 018000-910165 Call Genter: (571) 6513240

+ Agosio 11 da 2011 - 1T:05:52
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089.2
o

RECIBO DE CAJA No. 11 - 0077746

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA Bogela D.C., Agosto 11 de 2011 - 17:05:38

RECIBIDO DE : CLARKE MODET Nl 830.008.643

*** Soporte del Pago ***
TIPO PAGO RANCO CUENTA Na PAGO FECHA PAGO VR PAGO

CONSIGNACION BANCO DE BOGOTA 062754387 325105211 11/08/2011 26.435.000.00

*kk

*** Conceptos Pagados

CANT.  RENTISTICO CONCFPTO Ve UNDITARIO  Vr CONCGERPTO
1 50005-01-09 QTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD 99 OTROS SERVCIOS ADMINISTRATIVOS 50.000.00 50.000.00
INDUSTRIAL $50.000.00

SON: **CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE"™*

onsable; j

ibolde Caja Apilicado al Expediente No.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO

BARRARTAN U

-109531- -00000-0000

Fecha: 2011-08-26 16:10:03  Dep. 2020 DIRNUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYI Eve: 378 FASENACIONALI

Act. 411 PRESENTACION Folies: 72

000006

Saede Centro: Carrara 13 No. 27 - 00 Pleos 3,4,5 y 10 Bogota, D.C.- Colombia
Wab: www.sic.gov.co  e-mal Info@slc.gev.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Linea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Agostn 11 de 2041 - 17:05:55




Embajada de la
RepUblica de Colombia
en la RepUblica Popular China

Liharrud y Qrden

SECCION CONSULAR

o 030

1 suserito Ministro Copsejere de la Embajada Encargado de ias if‘,uncioneq Comsulares,
manifiesta que en su despacho se presenraron documentos expedidos por Tz MIOTARIA
E A -(‘ 1ENG DEL MUNICIPID DE BEUING DE REPUBLICA POPULAR CHINA v
VIARTA PUBLICA i E LA CTUBAD DE SHENZHEN DE LA FROVITCIA 1\{
ulh\'w( DONG DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA, autenticados znic t seiora
ZHPING, primer secietacio dei departamento consular doi Ministerio de Relaciones
Eatccores de KP.China, cuya tirma es similar a la fc*_mrada en ei consulado Gue

o 1'!] Vil

Lo firma NATIONZ TECHMOLOGIES INC, existz con la Licencia de Negooin
a3 Brapeesa como Persona Legal registro N© 440301 167991505 expodida por el
Burd az Adminisiracionds [hdustria y Comercio dz Yhenzhan, 2 travos e f‘o‘.‘{‘r:vpéa:. v
soviracpcciin 2l espaiiol, gae indiea gue st rcpresanianie legal es DIUT SINFENG.

20 Que es avrantica fe liraa de LIU JINPING, meorcsentanic lega! Jde NATIONZ
T-'-‘L"H\J""i'r)i'}iif‘f-' tvC aparacida en o) poder con Ceriiieade Nofial AT

LN ) Af. Zi Mo 40504,

L preseme se emite a paticion 4e los interesados i 1a cludad de Beijing, .8 Chine e
dia 22 del mes de junio del afio dog mil diez {1010),

[\_f‘t
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L NOTARIAL
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N

inaiada_de

! Fagadns: 'J‘l[.ub\iu de Timbrer (rucve 1 fudla 'u) i
f rondo Rotitorio ... (cieny ISR 10000 (dilares). &
| Totab Lo o {viento nueve) USE (1000 (dSlar i
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TRADUCCION OFICIAL NO. 2010-0824-01 DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN CHINO CON 3 PAGINAS RESULTANTES EN ESPAROL, LAS
CUALES PARA SU IDENTIFICACION LLEVAN EL SELLO DEL TRADUCTOR. ESTA TRADUGCCION HA SIDO PREPARADA POR EL TRADUCTOR
OFICIAL DEBIDAMENTE RECONOCIDG POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y AUTORIZADO POR EL MINISTERID DE

JUSTICIA Y DERECHO A TRAVES DE LA RESOLUCION NO. 465,

ACTANOTARIAL

cho,

G ARTA

NOTARIA HAICHENG DE BEIING™
REPUBLICA POPULAR CHINA-

DOCUMENTO ORIGINAL LESALIZADO EN LA CANCILLERIA NO. 025312
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TRADUCCION OFICIAL NO. 20t10-0824-01 DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN CHINO CON 3 PAGINAS RESULTANTES EN ESPAROL, LAS
CUALES PARA SU IDENTIFICACION LLEVAN £L SELLO DEL TRADUCTOR. £STA TRADUCCION HA SIDO PREPARADA POR EL TRADUCTOR

CFICIAL DEBIDAMENTE RECONOCIDO POR EL MINISTERIOC DE RELACIONES EXTERIORES Y AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE
JUSTICLA Y DERECHO & TRAVES DE LA RESOLUCION NO. 465.

ACTANOTARIA

(2010)JHCWIZZ No.00504

Por medio de la presente, se certifica que es autentica la firma de LIU JINPING, que lleva el
documento anterior en idioma extranjero.

Notario: Zang Wenjin

Notaria Haicheng

Beijing, Republica Popular China

[sello rojo]: NOTARIA HAICHENG BEIIING

Junio 4, 2010

.?;(7?55???2-{!;253;7,__ $0)
A GVARIO DREE, SRRl
- BOGOTA TL.CH <JX N

kAo ING
ESPA&OL C Scpﬁfl‘:JOL
RESO 65
MINISTE

000010
DOCUMENTO ORIGINAL LESALIZADO EN LA CANCILLERIA NO. 025312 .



TRADUCCION OFICIAL NO. 2010-082401 DE UN DOGUMENTO ESGRITO EN CHINO CON 8 PASINAS RESULTANTES EN ESPANOL, LAS
CUALES PARA SU IDENTIFICACION LLEVAN EL SELLO DEL TRADUCTOR. ESTA TRADUGCION HA SIDO PREPARADA POR EL TRADUCTOR
OFICIAL DESIDAMENTE RECONOCIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE
JUSTICEA Y DERECHO A TRAVES DE LA RESOLUCION NO. 465.

RZ No. 10132164-003

Se hace constar que son auténticos el sello de la Notaria y la firma
(sello) del Notario ZANG WENJIN, que lleva el documento anterior.

(firma)

Primer secretario :

Departamento de Asuntos Consulares

Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica Popular China
Junio 11, 2010

4542709

ARD 2011

_‘(.Ff""'/!???{‘ Cﬁ’bi'fé'c-lli'fp?ﬂ(‘/) ;
Yy IARIO'GNN_ 3 117 Ireg ﬂm}:\:!

Fiagral

DOCUMENTO ORIGINAL LEGALIZADO EN LA CANCILLER{A NO. 025312



Colombia 096193-0138

Pt ]
B

Clarke, Modet & C*

COLOMBIA

COLOMBIA

Carrera |1 N° 86-53 Piso 6 Bogotd Colombia Tel: (57 1) 6181088 ‘Fax: {57 1) 6350824-Email: info@clarkemodet.com.co

PODER

Yo {nosotros), abajo firmante(s)

en mi (nuestro) cardcter de representante(s) legales de NATIONZ

TECHNOLOGIES INC.

una sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de

y ¢n sctual cumplimiento de su objeto social, con domicilio en Reom
301 & 302, Building No. 3, Shenzhen Software Park in Ri-tech
Industry Zone, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 518057,
Chilna.

Jpor el presente insrumento confiero (conferinos) poder especial a favor

de DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, con Céduln de Cindadan-
fa No. 41.654.882 de Bogotd, y tp. 20824 y CLAUDIA LUCIA CARO
RAMIREZ, con Cédula de Ciudadanfa No. 40,017.374 de Tunja, y tp.
36448, con domicilio en Bogotd, Colombia, para que actuando en su
orden en nombre del (de $a) otorgante ke (la) representen ante cualquier
entidad, autoridad ¥/0 persona, especialmente ante las del orden Admi-
nistrativo, Contencioso Administrativo, Judicial, Tribunales de Arbitra-
mento y/o cualguier otro en lo referente a los siguientes asuntos:

1) Solicitar, tramitar, obtener y/o registrar cualquiera de las modalidades

{ de Propiedad industrial, tales como: patentes de invencidn, modelos de

utilidad; disefios industriales, variedades vegetales; marcas, lemas,
nombres y ensefias comerciales y denominaciones de origen; as{ como
sus renovaciones, précrogas, ransfercocias, cambios de nombre yio
domicilio, contratos y Jicencias.

1 2) Solicitar, ramitar, obtener y/o registrar dcmchos de autor, en cualquie-

ra dec sus presentaciones asi como la proteccidn de secretos industriales y
know-how.,

3) Solicitar, tramitar, obtener y/o registrar registros sanitarios, permisos
/o licencias de funcionamiento; asf como sus renovaciones o prémogas.
transferencias, cambios de nombre y/o domicilio, contratos y licencias.

4) Bjercer acciones de oposici6n, observacion, reclamos, reconsideracidn,
reposicidn, apelacién, cancelacién administrativa o judicial, nulidad,
proteccién al consumidor, concesion de licencias, proteccidn de secretos
industriales y deméds acciones y recursos refacionados con derechos
derivados de log asuntos arriba indicados y en contra de la competencia
desleal, acciones derivadas de 1a obteacin o explotacién de licencias,
acciones de indemnizacién de perjuicios. También podré{n) intervenir co
juicios civiles, comerciales, penales, contencioso-administrativos, wtelas
y de policfa; en acciones o juicios promovidos por el (la) mandante o en
contra ¢l (clla)

5) Registrar nombres de dominio ante la entidad competente.

6) En el ejercicio de este mandato los mandatarios amiba mencionados
quedan facultados para: conciliar, cancelar, transigir, comprometer en
Arbitros, desistir, recibir y tomar posesién de la cosa objeto de litigio y
renuuciar o desistir a derechos concedidos 0 en cumo de concesidn,
admitir los hechos dei proceso.

7) Ratificar o no la agencia oficiosa.

8) Asf mismo faculo (facultamos) a los meacionados apoderados para
recibir notificaciones y designar apoderados judiciales o extrajudiciales,
sustituir el presente poder y revocar Jas sustituciones que hicieren,

Dado y firmado en

alos diias de

POWER OF ATTORNEY

I {we), the updersigned
legal representative(s) of NATIONZ TECHNOTOGIES INC.
an organization existing under the laws of

and in present execution of its business activity, domiciled Room 301 & 302,
Building No. 3, Shenzhen Software Park in Hi-tech Industry Zone,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 518057, China.

do hereby grant POWER OF ATTORNEY te DILIA MARIA RODRIGUEZ
D'ALEMAN, identification card No. 41.654.882 of Bogotd, and tp. 20824
and CLAUDIA LUCIA CARO RAMIREZ, tp. 36448, identification card No.
40.017.374 of Tunja, residing in Bogotf, Colombia, 10 act in the order of their
appoiniment in behalf of grantor before any entity, authority and/or natural or
juridical person, specially before those Administrative, Administrative-
Contentious, Judicisl, arbitration courts, andfor any other, in all matters
conceming the following:

1) To apply, process, obtain and/or register any of the modalities of Industrial
Property, such a&s: Patents of Invention, Utility Models; Designs, plant
varieties; Marks, Slogans, Trade Names and emblems and appeliations of
Origin: as well as their rencwals, assignments, changes of name and/or
domicile, agreements and licepses.

2) To apply. process, obtain andfor register copyrights of any kind as well as
protection of industrial secrets or know-how.

3) To apply, process, obtain and/or register sanitary registrations, operating
awthorizations andfor licenses; as well as their renewals or  assignments,
changes of name and/or domicile, agreements and licenses.

4) To bring actions of opposition, observations, claims, reconsideration,
appeal or legal remedics, canceliations, nullity, protection to the consumer,
granting of licenses, protection of trade secrets and other actions related with
rights derived from the above- mentioned matters and against the unfair
competition, actions resulting from the obtaining or exploitation of licenses,
recovering damages actions. They can also intervene or participate in Civil,
Commercial, Criminal or Contenticus-Administrative Trials; the actioas for
wril mandamus, police actions; in actions, lawsuits or litigations instituted by
the grantor or against him.

5) To register domain names before the competent entity.

6) To the effect of this mandate the above-n
conciliate, cancel, settle, submit to arbitrag
take possession of the litigation related

nouﬁmtions and to designate

17 A% 0m
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CERTIFICADO NOTARIAL

(Cuando el solicitante es SOCIEDAD)
(Poderes olorgados en: E1 Salvador, Estados Unidos, México y Venctuela)

dias del mes de de
, e} Notario que suscribe DA FE de que:

Rilos

(nombre de ]a persona que firma el poder)

mayor de edad y domiciliado

firm6 de su puiio

y letra el documenta que antecede.

. Conoce 2l (a la) otorgante y que este (a) estd legalmente capacitado
ara cf otorgamiento,

u El otorgante ha firmado el referido  documento  en su carfcter

He Ja persona juridica NATIONZ TECHNOQLOGIES [NC.

l. La citada persona jurfdica con sede en Room 301 & 302, Building
No. 3, Shenzhen Software Park in Hi-tech Industry Zone, Nanshan
District, Shenzhen, Guangdong 518057, China. cstd  Iegalmente
bonstituida, que liene actualmente cxistencia legal v que el acto pars
bl cual se ha otorgado este poder estd comprendido entre los que
bonstiluyen su objeto social,

5. E] otorganic tiene cfectivamente Ia representacion que ostenta, que
sia es legltima y que estd facultado para otorgar estc poder.

. 1as anteriores certificaciones de los puntos 3, 4 y 5, me constan porque
c tenido 2 la vista los documentos auténticos.

Notario Piblico

NOTA: A continuacién de lo anterior, ¢l Cdnsul de Colombie debe
putenticar la firma del Notario Priblico.

CERTIFICADQ NOTARIAL (Cuando i solicitanie es
[INDIVIDUO)
A 1os dfas del mes de de

el Notario que susctibe DA FE de que:

1.

{nombre de Ia persona que firma ¢l poder)

mayor de exdad y domiciliado en

firmé en su presencia
documento que antecede, conoce al olorgante y que este estd
egzalmente capaocitado para el otorgamiento.

Natario Pdblico
OTA: A continuacién de lo anterer, e} Cénsul de Colombia debe
Jautenticar la firma de! Notario Pdblico.

Para todos los demds paises e} Sefior Consul de Colombia o ante
quien se otorgue, debe expedir una certificacién delando constancia
1} de 1a existencia legal de 12 sociedad, 2) de que esta ejerce actual-

mente su objete soclal, y 3) de que 1a persona o personas que olorgan
el poder estin faculladas para hacerlo, dejando

constaneia asi mismo de que tuvd a la vista 1as pruebas que acrediten
tnles clrcunstancias.

LEGALIZACION POR EL CONSUL DE COLOMBIA
0 POR APOSTILLA

Colombia 096193-0138

NOTARIAL CERTIFICATE
{ When the applicant is a CORPORATION)
{Powers of attorney granted in: El Salvedor, Mexico, U.S.A. and Venezueln)

This day of .
the undersigned Notary CERTIFIES that:

(name of the pezson who signs the power of attomey}

of legal age and domiciled
in set his hand on
the foregoing document.
2. The grantor is (o him petsonally known and that he/she has legal capacity to
execuie the document,
3. The grantor has executed the foregoing document in his capacity
of,
of the juridical person

NATIONZ TECENOLOGIES INC,

4, The mentioned juridical person with place of Room 301 & 302,Bnllding
No. 3, Shenzhen Seftware Park in Hi-tech Industry Zone, Nanshan
District, Shenzhen, Guangdong 518057, China, is duly organized, has

actual tegal existence and that the purposes for which the power of attorney
is granted are within the scope of its corporate purposes.

5. The grantor has in [ act the veferred quality and that hisher
representation is legal and that hefshc is empowered to prani this power
of attomey.

6. 1 have based the above certifications 3, 4 and 5, on the authentic documents
which for such purpose were exhibited to me.

Notary Public
NOTA: Then the Colombian Consul must legalize the signature of the Notary
Public.

NOTARIALL CERTIFICATE ( When the
INDIVIDUALS)

spplicant is an

On this day of
the undersigned Notary CERTIFIES that:

L

{name of the person who signs the Power of 4

of legal age and domiciled at

ig-his preserice. the: mforcgomg
Friown:and thae fie/she tins légnl
WPIALFRC.S Y can B O
Tweesn Lyt

document, the grantor is to him p
capacity to executc the document.

must issue a certification g
2) that the corporate puffposcs are actually belng |ccomplh-hed 3} that
the person or persons who grant this Power of Attorney are unpowcred
to do it. The Consul will certify also that the documents evidencing thes
circumstances were exhiblted to him.

LEGALIZATION BY THE COLOMBIAN CONSUL OR BY
APOSTILLE.
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CERTIFICADO NOTARIAL

(2010) J.H.C.W.J.Z.Zi N° 00504
Por el presente se hace constar que es auténtica. la firma de |

Liu Jinping, gue aparece en el documento en espafiol.

Expedido el 4 de junio de 2010.

Notaric: Zang Wenjin i
Notaria Haicheng o= %
Municipio de Beijing J .:g
Reptblica Popular China J !
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EL CONSULADO DE COLOMBIA EN BEIJING No. 1289
! Previa la confrontacién correspondiente DA FE de que
! ’ la firma que aparece en este documentc es similar a la
REGISTRADA aqui por la sefiora
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TRADUCCION OFICLAL NO. 2010-0824-02 DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN CHINO CON 5 PAGINAS RESULTANTES EN ESPAROL, LAS
CUALES PARA SU IDENTIFICACION LLEVAN EL SELLO DEL TRADUCTOR. ESTA TRADUCCION HA SIDO PREPARADA POR £L TRADUCTOR
OFICIAL DEBIDAMENTE RECONOCIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHO A TRAVES DE LA RESOLUCION NO. 465.

ACTANOTARIAL

NOTARIA SHENZHEN DE LA CIUDAD!
PROVINCIA GUANGDONG, REPUBLICA P‘

DOCUMENTO ORIGINAL LEGALIZADO EN LA CANCILLERIA NO. 025318
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TRADUCCIGN OFICIAL NO. 2010-0824-02 DE UN DOCUMENTO ESCRITO £N CHINO CON 5 PAGINAS RESULTANTES EN ESPAROL, LAS
CUALES PARA SU IDENTIFICACION LLEVAN £L SELLO DEL TRADUCTOR. ESTA TRADUCCION HA SIDO PREPARADA POR EL TRADUCTOR
OFICIAL DEBIDAMENTE RECONOCIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE
JUSTIGIA Y DERECHO A TRAVES DE LA RESOLUCION NO. 465.

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
PARA EMPRESAS CON PERSONALIDAD JURIDICA

(duplicado)
No. De Registro: 440301102991605
Razon social: NATIONZ TECHNOLOGIES INC.
Domicilio: No.301, Edificio 3 del Parque Software de Shenzhen, Zona
Industrial de Tecnologia Avanzada, Distrito Nanshan, Ciudad
. Shenzhen.
Representante legal: Liu Jinping
Capital registrado: 81.600.000 yuanes RMB
Capital pagado: 81.600.000 yuanes RMB

Naturaleza econdmica:  De responsabilidad limitada

Alcance de las actividades:  Desarrollo, produccién y comercializacién de chips para
teléfonos celulares, transmisién de datos, procesamiento de
iméagenes, procesamiento de voz, encriptacion (sin incluir los items
con licencia); desarrollo, compra y venta de los elementos
electronicos y micro electrdnicos, asi como otros productos
electrénicos; desarrollo tecnoldgico, consultoria, servicios, compra
y venta del sistema de encriptacién, seguridad de informatica,
procesamiento de informditica, hardware y software de
computadores, sistema de operacion para computadores, etc;
desarrollo, compra y venta de equipos electrénicos y sistema
electronico (sin incluir los items con licencia ni los productos cuya
comercializacidén, control y venta son exclusivos); comercio
domestico, suministro y venta de bienes (sin incluir los productos
cuya comercializacion, control y venta son exclusivos);
importaciones y exportaciones (actividades de conformidad con el
Certificado de Calificacién expedido por el Departamento de
Comercio y Desarrollo).

Fecha de constitucién:  Marzo 20, 2000
Duracién;: Desde marzo 20, 2000 hasta marzo 20, 2030
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TRADUCCION OFICIAL NO. 2010-0824-02 DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN CHINO CON 5 PAGINAS RESULTANTES EN ESPAROL, LAS
CUALES PARA SU IDENTIFICACION LLEVAN EL SELLO DEL TRADUCTOR. ESTA TRADUCCION HA SIDO PREPARADA POR EL TRADUCTOR
OFICIAL DEBIDAMENTE RECONQCIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHO A TRAVES DE LA RESOLUCION NO. 465.

NOTAS

1. Esta Licencia de Funcionamiento para Empresas con Personerfa Juridica es la calificacién
y acreditacién de operacion legal de las empresas con personeria juridica.
Esta Licencia tiene original y duplicado, siendo ambas de la misma fuerza de ley.
La original debe estar fijada en un lugar visible dentro de las instalaciones del domicilio.
La Licencia no puede ser falsificada, tachada, alquilada, prestada, transferida.
Cuando se modifique los actos registrados, hay que solicitar el cambio de registro al
drgano registrador, reclamando la nueva Licencia.
Hay que someterse a la revisién anual desde el marzo | hasta el junio 30 de cada afio.
Una vez cancelada la Licencia, no se podra desarrollar actividades diferentes que la
liquidacién.
En el momento de liquidar el registro, hay que devolver el original y los duplicados.
9. En caso de su pérdida o dafio, hay que denunciar en los medios asignados por el érgano

registrador para poder solicitar su reexpedicién.

N whwn

@0

REVISION ANUAL
[sello]: revision
anual afio 2009
Administracidon
Supervisién de
Mercados de
Shenzhen.

[sello] Administracion de Industria y Comercio de Shenzhen
Junio 3, 2009

Ya se efectud la revisién anual para 2008,

DOCUMENTO ORIGINAL LEGALIZADO EN LA CANCILLERIA NO. 025313



TRADUCCION OFICLAL NO. 2010-0824-02 BE UN DOGUMENTO ESCRITO EN CHINO CON 5 PAGINAS RESULTANTES EN ESPANOL, LAS
CUALES PARA SU IDENTIFICACION LLEVAN EL SELLO DEL TRADUCTOR. ESTA TRADUCGION HA SIDO PREPARADA POR EL TRADUCTOR
OFICEAL DEBIDAMENTE RECONGCIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y AUTORIZADO POR Fi MINISTERIO DE
JUSTICLA Y DERECHO A TRAVES DE LA RESOLUCION NO. 465.

ACTANOTARIA

(2010)SZZ No.86526

Por medio de la presente, se certifica que el anterior documento es fiel copia de la original
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EMPRESAS CON PERSONALIDAD
JURIDICA (duplicado) con No. De registro 440301102991605, expedida el dia 3 de junio de
2009 por la Administracién de Industria y Comercio de Shenzhen a Nationz Technologies Inc.;
que es autentico el sello de la Administracién de Industria y Comercio de Shenzhen que lleva
la Licencia original; que la traduccion al espafiol corresponde al anterior documento.

Notario: Gao Wenhu
Notaria Shenzhen
Ciudad Shenzhen, Provincia Guangdong, Republica Popular China

[sello rojo]: NOTARIA SHENZHEN DE LA CIUDAD SHENZHEN, PROVINCIA
GUANGDONG

Junio 3, 2010

METARIO ONCES.
ELGOTA, DG NG

DOCUMENTO ORISINAL LEGALIZADO EN LA CANCILLERIA NO. 025313




TRADUCCION OFICIAL RO. 2010-0824-02 DE UN NOCUMENTO ESCRITO EN CHINO CON 5 PAGINAS RESULTANTES EN ESPAROL, LAS
CUALES PARA SU IDENTIFICACION LLEVAN EL SELLO DEL TRADUCTOR, ESTA TRABUCCION HA SIDO PREPARADA FOR EL TRADUCTOR
OFICIAL DEBIDAMENTE RECONOCIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y AUTORIZADO POR E£L MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHO A TRAVES DE LA RESOLUCION NO. 465.

RZ No. 10132188-003

Se hace constar que son auténticos el sello de la Notaria y la firma
(sello) det Notaric GAQ WENHU, que lleva el documento anterior.

(firma)

Primer secretario

Departamento de Asuntos Consulares

Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica Popular China
Junio 11, 2010

4542706
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Licencia de Negocio para Empresa como Persona Legal
(Duplicado) duplicado 1
(Traduccion)

Registracién No: 440301102991605
Nombre: Nationz Technologies Inc
Direccién: 301,302, Torre 3, Parque de Software de Shenzhen, Parque Industrial de
Tecnologia Avanzada, Distrito de Nanshan, Ciudad de Shenzhen .
Representante Legal: Liu Jinping
Capital Registrado: RMB 81,600,000 yuanes
Capital Desembolsado : RMB 81,600,000 yuanes
Categoria de Empresa: Sociedad Limitada
Ambito de Negocio: desarrollo, produccién, venta de chips de movil, chip de
comunicacién de datos, chip de tratamiento de dibujos, chip de tratamiento de voz,
chip cifrado (excluyen items limitados); desarrollo y compraventa de componentes
electrénicos, componente micro-electronico y otros productos electrénicos; desarrollo
tecnoldgico, consulta, servicio, compraventa de los proyectos de sistema cifrado,
seguridad informética, tratamiento de informacién, software y hardware de
comi)utadora, sistema de aplicacién de computadora; desarrollo y compraventa de
equipo electronico, sistema electrénico (excluyen los items limitados y productos de

operacién exclusiva, control exclusivo, venta exclusiva); comercio doméstico,

Comercio)

Fecha de Establecimiento: 20 de marzo de 2000 i ; o

o

Término de negocio: Desde 20 de marzo de 2000 hasta 20 de marzo de 2030

27 il

fim Vo B




Notas:
1. {Licencia de Negocio para Empresa como Persona Legal) es la prueba de
caiiﬁcacién de persona legal de empresay comercio legal.
9 {Licencia de Negocio para Empresa COmoO Persona Legal) se divide en el
original y el duplicado, ambos tienen el mismo vigor legitimo.
3. Hay que poner ¢l original de  {Licencia de Negocio para Empresa como Persona

Legal) en un lugar claro de empresa.
4. Este certificado no debe ser falsificado, alterado, rendado, prestado, transferido, ,

5. Si hay cualquier cambio del contenido, hay que someter la solicitud al

departamento de registro de empresa para registrar e! cambio, cambia de nuevo
(Licencia de Negocio para Empresa como Persona Legal) .

6. Laempresa debe hacer inspeccion anual durante el periodo de 1 de Marzo a 30 de

Junio de todos los afios.
7. Después de la revocacion de la (Licencia de Negocio para Empresa como

Persona Legal), se prohibe generar las actividades de comercio que no tienen relacion
con liquidacion.

8. Hay que devolver el original y el duplicado de la {Licencia de Negocio para
Empresa como Persona Legal) despues de hacer registraén de cancelacion.

9. Si ocurre pérdida o destruccion dela {Licencia de Negocio para Empresa como
Persona Legal), hay que declarar la cancelacién de Ia licencia en los peri6dicos
indicados por el departamento del registro de la empresa, entregar Ja solicitud para
lograr una licencia nueva.

Resultado de Inspeccion Anual

Bur6 de Supervision y
Administracion ~ de
Mercado de Shenzhen
N5-3

Inspeccion anual 2009

3 de junio de 2009
finalizada la inspeccion anual de 2008
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ACTA NOTARIAL'
(Traduccion)

(2010) Sz.zi. No 86526

Certifico que la copia anterior se conforma con el original de

Licencia de Negocio para Empresa como Persona Legal (duplicado)
con registro No: 440301102991605 que el Burd de Administracion de
Industria Y Comercio de Shenzhen emité a Nationz Technologies Inc el
3 de junio de 2009. El sello de “el Buré de Administracion de Industria
Y Comercio de Shenzhen” que aparece €n el original es auténtico. La
traduccén espafiola afiadida 2 la copia anterior corresponde al

contenido del original en chino.

Notaria Publica de la Ciudad de Shenzhen

Provincia de Guangdong

Republica Popular China -
), Notario: Gao Wenhu
3 de junio de 2010
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RESUMEN DE LA INVENCION

Se deséribe un aparato de radiofrecuencia (RF), lector
de tarjeta RF,‘ sistema de comunicacién relativo y método de
comunicacién; el aparato RF (100) comprende un primer.médulo de
transceptof RF (101), una primera antena RF (102), un modulo de
recepcidén e induccidn magnetica k104);.el lector de tarjeta RF
(200) comprende un segundo médulo transceptor RF - (201), una
segunda antena RF (202) y un mdédulo de emisién magneéetica (204);
hay dos canales de comunicacién con dos ' caracteristicas
diferentes entre el aparatec RF y el lector de tarjeta RF para
controlar la distancia a través de campos magnéticos, autenticar
las identidades a través de los campos magnéticos y

radifrecuencias, y comunicar informacidén a través de las

radiofrecuencias.
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APARATO RF, LECTOR DE TARJETA RF, Y SISTEMA DE COMUNICACION

RELACIONADO Y METODOQ

CAMPC DE LA INVENCION

La presente invencidn estéd dirigida a un aparato, un
método y un sistema para ejecutar comunicaciones de datos seguras
de corto alcance vy alcance contreclable, entre una terminal de
radiofrecuencia {(RF) y un aparato de comunicacién RF, y de manera
mas especifica, a un aparato de comunicacion de control de
alcance, sistema y método de comunicacién seguro que comprende
aparatos RF (por ejemplo, tarjetas RE) o terminales de
comunicacién RF  (por ejemplo, teléfonos celulares, PDAs) que
tengan funcionalidades de comunicacidn RF de corto alcance con un
aparato de comunicacién RF de corto alcance (por ejemplo,

midgquinas de punto de ventas (POS) ¢ lectores de tarjetas).

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Hoy en dia son populares las terminales de comunicacidn
RF, particularmente tarjetas RF. Existe. una demanda cada vez
mayor para habilitar terminales de comunicacidén moéoviles y fijas
que tengan funcionalidades de comunicacidén de corto alcance a
través de la adaptacidn, particularmente funcionalidades tales
como realizar el pago electrénico utilizando terminales de
comunicacién RF méviles tales como teléfonos celulares. Hoy en
dia, el métodc parece realizar la comunicacidén de corto alcance
del teléfeono celular agregando funcionalidades REF en la tarjeta
del Médulo de Identificacién del Suscriptor de un teléfono

celular (conocido como tarjeta SIM) o agregando médulos de
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comunicacién de corto alcance en la tarjeta madre de un teléfono
celular. La aparicién de dicho métode hace que los teléfonos
celulares se conviertan en terminales sUper inteligentes las
cuales pueden facilitar 1la carga, consumno, transaccién y
autenticacidén de identidad, cumpliendc en gran medida con la
demanda activa del mercado.

En donde, la solucidén de corto alcance basada en SIM RF
de un teléfono celular origina una gran preocupacidn debido a sus
ventajas de simplicidad y no necesita camblarse el teléfono
celular. En la solucidén, SIM RF habilita las seflales RF para que
sean transmitidas desde un teléfono celular cuando la tarjeta.SIM
RF estad incorporada dentro del teléfono celular wutilizando
tecnologias tales como Frecuencia Ultra Alta (UHF}, haciendo asi
que el teléfono celular tenga funcionalidades de comunicacién de
corto alcance sin hacer algin cambio estructural. al teléfono
celular existente. Sin embargo, diferentes teléfonos celulares,
debido a diferencias en sus estructuras internas, tienen una
variacién muy grande en su efectividad para transmitir sefiales
RF. La tarjeta SIM RF de esos teléfonos celulares:que son fuertes
en transmisién tiene un alcance de comunicacidn RF de varios
metros. La tarjeta SIM RF de esos teléfonos celulares gue son
débiles en la transmisidn también puede tener un alcance de
comunicacién RE de décimas de centimetros. En aplicaciones de
pago movil, tal como tarjeta de barride en camiones o
subterraneos, generalmente existe un fuerte requerimiento de gue
el alcance de la transaccidén garantice la sgguridad de 1la
transaccién, por ejemplo, se reguiere gque el alcance de la

transaccidén quede limitado a 10 cm, para evitar un mal barrido de
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la tarjeta sin el conocimiento de los wusuarios, causando
pérdidas; por otra parte, también se requiere asequrar la
confiabilidad de 1la comunicacidén dentro del alcance de la
transaccién, a fin de mejofar la eficiencia de la transaccién.
Por 1lo tanto, .el teléfcno celular basado en ‘SIM RF‘ taﬁbién
debiera tener la capacidad para controlar de manera efectiva su
alcance de transaccidn mientras se estén égregando las
funcionalidades de comunicaqién de cortec alcance.

En las tecnologias de comunicacién RF existentes,
transacciones de alcance contreclable se puéden realizar a través
de una tecnologia de tarjeta sin contaéto basada en las normas
ISC 14443. En dicha tecnclogia, un.lector de tarjeta transmite
continuamente energia y sefales de transmisidén de campo magnetico
alterno. Cuando la tarjeta se acerca al lector de tarjeta, la
bobina interior puede detectar energia para que opere €1 circuito
interior de la tarjeta sin contacto, mientras - tanto, también
puede desmodular las senales ‘en el mismo para realizar
comunicaciones entre la tarjeta y el lector de tarjeta. Debido a
la severa atenuacién de la energia del campo magnético con el
alcance, son dificiles de ser transmitidas a una mayor distancia,
por lo tanto, las comunicaciones de alcance controlable pueden
ser realizadas utilizando dicha tecnologia. Pero,'de hecho, dicha
tecnologia es dificil de aplicar a la tarjeta RF, tal como una
tarjeta SIM, de un dispositivo ~integrade. El motivo ‘es que,
productos tales comec la tarjeta SIM tienen m&s bien un area
pequefia y estén incorporados dentro del teléfono celular, debido
a que la bateria y otros’ componentes que contienen metal existen

en el teléfono celular, el campo magnético alterno generara
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corrientes de Foucault y se atenuard rapidamente, teniendo como
resultado que la energia magnética y las sefiales irradiadas por.
el lector de tarjeta no puedaﬁ penetrar en el teléfono éelular
para ejecutar la comunicacién con- la tarjeta SIM RF. Este
problema no pudo ser resuelto en la técnica durante muchos anos.
En Japén, por ejemplo, han sido populares los pagos electrénicos
utilizando teléfonos celulares. No obstante, soclo se pueden
utilizar teléfonos celulares especificamente diseﬁados para
ejecutar comunicacidn de corto alcance requerida por el pago. Los
costos del negocio para ejecutar el pégo mévillae este m@do son
mucho mé&s elevados | que aquél de ejécutar el pago mévil

simplemente cambiando la tarjeta SIM. La tecnologia ISO 14443 no.

'se puede llevar a cabo en una tarjeta SIM, esto es el motivo por

el cual Japén no utiliza el modo de simplemente cambiar la
tarjeta SIM.

La patente de invencidén CN 200810142624.1 propuso un
sistema y método para controlar un alcance de comunicacidén RF
para una terminal mévil. El método primero establece un espectro
de campo cercano correspondiente para cada tipo de terminai mévil
de radiofrecuencia en una terminal de coht;ol de rédiofrecuencia
a través del método de prueba; se utiliza un arreglo de detector
para comparar la intensidad de campo de la terminal mévil de
radiofrecuencia actual obtenida mediante  la deteccidn con el
espectro de campo cercanc a través del algoritmo de concordancia
para obtener el graao de concordancia para comparécién; el grado
de concordancia obtenido se compara con  un ‘umbral que esté
presente en la terminal de control de radiofrecuencia vy

corresponde al tipo de la terminal mévil de radiofrecuencia,
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juzgando. asi si la distancia entre 1la terminal movil de
radiofrecuencia actuai 3% la Lerminal | de control de
radiofrecuencia esta en el alcance estipulado. .Dicho método
reguiere primero adquirir un espectro de campo cercano para cada
terminal de control de radidfrecuencia a través de métodos tales
como experimento, el cual se denominar calibracidén, el proceso
tiene un riguroso requerimiento y es mas bien complicadq; ademas,
dicho métodc esta basado en la intensidad de campo de las sefales
RF, y es susceptible.a la interferencia de las seflales RF, de
manera que Se reguiere un método complicadc si el sistema desea

proteccién y eliminar la interferencia.

SUMARIO DE LA INVENCION

Para eliminar las deficiencias de lag tecnologias de
ISO 14443 y la patente CN 200810142624.1, la presente invencién
propone un aparato RF, un lector de tarjeta RF correspondiente al
mismo, y un sistema de comunicacién y un método dg comunicacién
segura RF utilizando el aparato RF y el lector de tarjeta RF
anteriores, para el problema de control de alcance de trqnsacciéh
de corto alcance entre el aparato RF (particularmente Tarjetas RF
integradas en un dispositivo, tal como la tarjeta SIM RF) y el
lector de _tarjeta RF. Dicho sistema de comunicacidén ejecuta
autenticacién.de comunicacién utilizandé un campe magnético para
confirmar el alcancé de la transaccidén y la 1identidad de ia
persona quien realiza la transaccidn, después4 ejecuta la
autenticacién de identidad y la transaccién normal utilizando la
caracteristica de que las sefiales RF de alta frecuencia pueden

penetrar la estructura interna de un teléfono celular y puede
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realizar el intercambio de datos de élta velocidéd, realizando
asi comunicaciones seguras de corto alcance - de alcance
controlable. Dicho sistema de manera.confiable puede controlar el
alcance de la comunicacién de datos (es decir, el alcance de la
transaccién) entre la terminal de comunicacidén RF que contieﬁe un
aparato RF (tal como un teléfono celular que tiene una_tarjeta
SIM RF) y un dispositive de comunicacién RF (£al como un lector
de tarjeta) dentro de un‘alcance‘prescrito.

La presente invencidén proporciona un aparato RF, gue
comprende al menos un méddulo- transceptor RF, al menos una antena
RF, al menos un mddulo receptor e induccién magnética el cual
tiene la capacidad para detectar un campo magnético y detectar

informacién de cambio del campo magnéticeo, y al menos un

microcontrolador; dichos mdédulos de transceptor RF estan

eléctricamente conectados al menos a una antena RF y al menos un
microcontrolador, respectivamente, dicho migrocontrolador @s para
procesar la informacién RF transmitida—recibida; dicho mddulo
receptor e induccidn magnética estd eléctricamente conecﬁado al
menos a un microcontrolador, y dicho microcontrolador es para
procesar informacidn de cambio dei campo magnético.

Ademas, dicho médulo receptor e induccidén magnética
puede ser una bobina solencide, un diqusitivo de Hall, o un
interruptor de induccién magnética.

Ademas, dicho wddulo transceptor RE, antena RF,
microcontrolador, y médulc receptor e induccidén magnética estan
integrados dentro de un cuerpo de térjeta.

Ademas, el alcance de 1induccidén de dicho méduio

receptor e induccién magnética es establecido dentro de un
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alcance preestablecido.

Ademas, cuando diche médulo receptor e induccidn
magnética no detecta el campo magnético, dicho médulo transceptor
RF y microcontrolador (el cual también puede incluir otros
moédulos en el aparato RF) estédn en un estado inaétivo; cuandoe
dicho médulo recepter e induccidén magnética detecta él campo
magnético, la sehal detectada del campo magnético es canverfida
en una sefial eléctrica, vy dicho médulo transceptor RE Yy
microcontrolador son activados (otres mdédulos en el aparato RE
pueden ser activados de manera simultanea).

Ademas, un valor de umbral o fango de valor de umbral
es preestablecideo en dicho médulo receptor e indﬁgcién magnética,
cuando la sefial eléctrica convertida cumple con el valor de
umbral o el rango de valor de umbral, dicho moédulo transceptor RF
y microcontrolador scon activados (Qtros modules en el aparato RF
pueden ser activados simultaneamente), lde otra manera ﬁo son
activados.

Ademas, el valor de umbral o rango de valor ae umbral
preestablecido en dicho mdédule receptor e induccién magnética es
ajustable.

Ademéas, dicho aparatc RF esta directamente iqtegrado en
una tarjeta de circuito integrado (IC), una tarjeta SDIO, una
tarjeta SD, una tarjeta MMC, un tablero madre de un aparato, o
una carcasa del aparato. Es decir, dicho aparatoc RF puede estar
integrade como un tode con otras tarjetas- (tal como tarjetas
SIM), tableros madre o aparatos.

Ademas, dicho aparato RF puede utilizar directamente la

tarjeta IC, tarjeta SDIO, tarjeta SD, tarjeta MMC, o CPU en el
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tablero madre como su microcontrolador.

Ademas, dicho aparato RF es coclocado en un aparato
mévil o un aparato fijo. Dicho aparato mévil puede ser: un
teléfono celular, un asistente digital personal (PDA}, o una
computadora laptop; vy dicha terminal fija puede ser una
computadora personal, una computadora de control industrial, un
cajero automatico (ATM), o una terminal de control de acceso.

Las soluciones técnicas antericres también se pueden
combinar enfre si para formar un aparato RF que tenga soluciones
técnicas mas preferidas.

La presente invencidén ademds proporciona un lector de
tarjeta RF, que comprende: al menos un médulc transceptor RF, al
menos una antena RF, y al menos un microcontrolador; dichos
médulos de transceptor RF estdn eléctricamente conectados al
menos a una antena RF y al menos un microcontrolador,
respectivamente, vy dicho microcontrolédor es pafa procesar la
informacién RF transmitida-recibida; ademé&s comprendeé al menos un
médulo de transmisidn magnética para generar y transmitir un
campc magnético por induccidén, dicho médule de transmisidn
magnética esta eléctricamente cenectado al menos a un
microcontrolador/ y dicho mdédulo de transmisién magnética tiene
la capacidad para transmitir un campo magnéticé con baée en la
informacién de instruccién del microcontrolador.

Ademas, el campo magnético transmitido por dicho médulo
de transmision magnética.es un campo magnético no alterno.

Ademds, el campo magnético t;ansmitido'por dicho médulo

de transmisién magnética es un campc magnético alterno de muy

™
baja frecuencia. | _ . | 00[\030
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Ademas, dicho campo magnético alterno tiene una
frecuencia de 100 KHz a 0.1 KHz.

Ademéas, dicho campo magnético alterno tiene una
frecuencia de 30 KHz a 1 KHz.

Ademés, dicho‘ campo magnético  alterno tiene una
frecuencid de 50 KHz, 30 KHz, 20 KHz, 10 KHz, 5 KHz, 2 KHz, o 1
KHz.

Ademds, dicho médulc de transmisidn magnética transmite
un campe magnético de amplitud variable con base en la
informacién de instruccidén del microceontrolador.

Bdemas, el campo magnético transmitido por dicho mddulo
de transmisién magnética es un campo magnético que no tiene o
tiene poca variacidn de distribucién.magnétiCa.

Ademas, el alcance de transmisién de dicho médulo de
transmisién magnética se establece deﬁtro dg un alcance
preestablecide.

Ademas, dicho médulo de transmisidn magnética medula la
informacién de instruccidn al campo magnético transmitido.

Ademas, dicho modo de modulacidén es un esquema de
manipulacién de encendido-apagado o un esquema de modulécién en
tiempo.

Las soluciones técnicas anteriores también se pueden
combinar entre sl para formar un lector de tarjeta RF gque tiene
soluciones técnicas mas preferidaé.

La presente invencidén ademds proporciona un Sistema de
comunicacidén segura RF, el sistema comp;ende el aparatc RF tal

como se indicé en cualquiera de los anteriores y el lector de

“tarjeta RF tal como se indicd en cualquiera de los anteriores; el
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10
control de alcance se ejecuta a través de un campo magnético, la
autenticacién de identidad se ejecuta a través de un campo
magnético y radiofrecuencia, y la comunicacién de informacién se

ejecuta a través de radiofrecuencia entre-el aparato RF y el

-lector de tarjeta RF.

La presente invencién ademas proporciona un método de
comunicacién segura RF, en el métoao, al menos un mddulo receptor
e induccién magnética el cual tiene la Capacidad'para defectar un
campo magnético y detectar infeormacidn de cambio’ del campo
magnético es proporcionado en el aparato RF; al menos un médulo
de transmisién magnética para generar y transmitir un campo
magnéticoe por induccién es proporcionado en el lector de tarjeta
RF, especificamente comprende los siguientes pasos:

paso a: el médulo de transmisién magnética en el lector
de tarjeta RF modula la informacién de instruccién preestablecida
en la sefial del campe magnético, y envia dicha sefial del campo
magnético;

paso b: cuando el mdédulo receptor e induccidn magnética:
en el aparato RF recibid la senal del campo magnéfico transmitida
por el médulo de transmisién magnética, la informacidén de
instruccién en el mismo es desmodulada;

paso c: el aparato RF envia informacién RF
correspondiente al lector de. tarjeta RF a través de un cénal RE
con base en la informacién de instruccidén obtenida mediante
desmodulacidn;

paso d: el lector de tarjeta RE ejecuta autenticaciéﬁ
de identidad con base en la informacidén RF recibida por el 66?ﬁ}38

RE;
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paso e: 51 la autenticacién de identidad es verificada,
la comunicacién de informacidén es ejecutada a traves de
radiofrecuencia entre el lector de tarjeta RF y el aparato RF; de
otra forma, no se ejecuta una cperacidn.

Ademas, el campo magnético transmitido por dicho médulo
de transmisién magnética es un campoe magnético no alterno.

Ademas, el campo magnético transmitido'por dicho médulo
de transmisidén magnética es un campo magnético alterno de muy
baja frecuencia.

Ademas, dicho campo magnético alterno tiene una
frecuencia de 100 KHz a 0.1 KHz.

Ademas, dicho campo‘ magnético alterno tiene una
frecuencia de 30 KHz a 1 KHz.

Ademds, dicho campo magnético alterno tiene una
frecuencia de 50 KHz, 30 KHz, 20 KHz, 10 KHz, 5 KHz, 2 KHz, o 1
KHz.

Ademas, dicho médulo de transmisién magnética transmite
un  campo magnético de amplitud wvariable con base en la
informacién de instruccidn preestablecida.

Ademas, el campo magnético transmitido por dicho médulo
de transmisidn magnética es un campo magnético gue noc tiene o
tiene poca variacidn de distribucidn magnetica.

Ademas, en el pasc a, el modo de medulacidén es un

esquema de manipulacién de encendido-apagadc o© un esquema de

modulacidén en tiempo.

Ademé&s, en dicho pasoc ¢, el aparato RF envia la
informacién de instruccidén obtenida mediante la desmodulacidén al

lector de tarjeta RF directamente a traves de un canal RF; en
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diche paso e, si la informacidén de instruccidn del aparato RF
recibida por el lector de tarjéta-RF desde el canal ﬁF es la
misma gque la informacién de  instruccidén preestablecida, la
autenticacién de identidad es verificada, de otra manera la
autenticacidén de identidad no es verificada.

Ademés, ei alcance de fransmisién de dicho mbédulo de
transmisién magnética es establecido dentro de un alcance
preestablecido.

Ademés, el alcance de deteccidn de dichoe médulo
receptor e inducciédn magnética es establecido dentro de un
alcance preestablecido.

Ademas,  cuandc dicho médulo receptor e induccién
ﬁagnética no detecta el campo magnético, otros médulos en dicho
aparatoc RF estan en un estado inactivo; cuando dicho mbédulo
receptor e induccidén magnética detecta el campo magnético, la
sefial detectada del campo magnético es convertida en una seéfial
eléctrica, y otros modules en el aparatd RF son activédos.

Ademas, un vaior de umbral o rango de valor de umbral
es preestablecido en dicho médulo receptor e induccidn magnética,
cuando la sefal eléctrica convertida cumple con el valor de
umbral o el rango de valor de umbral, otros médulos en el aparato
RF son activados, de otra forma no son activados.

Ademas, el valor de umbrazl o rango de valor de umbral
preestablecido en dicho mdédulo receptor e induccidn magnética es
ajustable.

Las soluciocnes técnicas anteriores también se pueden
combinar entre si para formar un método de comunicacién segura RF
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El problema de control de alcance de transaccidén de

"corto alcance entre el aparato RF (particularmente tarjetas RF

construidas en un dispositivo, tal como tarjetas SIM RF) y el
lector de tarjeta RF en la técnica anterior se puede sﬁperar
utilizando las soluciones de 1la presente invencidén. En 1la
presente -"invencidén, primero el alcanée de comunicacidn es
controlado a través de un campo  magnético, adenas la
autenticacién de identidad puede ser ejecutada a través de un
campo magnético, .y después la comunicacién confiable (por
ejemplo, autenticacién de identidades, transacciones electrénicas
sin contacto) se puede ejecutar a través de radiofrecuencia entre
la tarjeta RF y el lector de tarjefa RFf

Como una solucién técnica preferida importante de la
presente invencidn, el campe magnético transmitido por el modulo
de transmisién magnética del lector de tarjeta RF es un campo
magnético no alterno en la presente invencién.

A partir de los principios de la fisica, la energia del
campc magnético decae rapidamente a medida que .aumenta 1la
distancia. Ademas, las propiedades del campo magnético son
relativamente ' insensibles al medio ambiente, Y sus
caractéristicasl son relativamente estables y confiables. No
obstante, un campo magnético alterno y un campo magnético no.
alterno, tal come un campo magnético estatico en el campo
magnético, tienen caracteristicas muy diferentes sobre las
capacidades de penetracidn a traﬁés de los objetos.

Debido a que las lineas magnéticas de fuerza de un
campo magnético alternc estdn cambiandc constantemente, cuando un

objeto de metal se aproxima al campo magnético, inevitablemente
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se generara el movimiento de corte a través de las lineas
magnéticas de fuerza, de manera gque las corrientes de Foucault se
forman dentro del objeto de metal, causando pérdida en la fuerza
del campo magnético, reduciendo en gran medida la capacidad de

penetracién del campo. Tal como se describid anteriormente, el

sistema de tarjeta sin contacto que wutiliza 13.56 MHz de

tecnologia ISO 14443 solo ejecuta -la comunicacidén utilizando un
campo magnético alterno. No obstaﬁte, cuando la tarjeta IC RF es
colocada dentro de una terminal tal COmo  un teléfono celular,
debido a la influencia: de los componentes de métal dentro del
teléfono celular, los componentes de metal de la carcasa de la
terminal mévil y similares, resulta realmente dificil que las
sefiales magnéticas del lector de tarjeta penetren estos metales
para establecer comunicacién con la tarjeta IC, ¥y dicha condicidn
serd mas severa para el teléfono celular que tiene una carcasa de
metal. Estoc es particularmente verdadero cuando los campos
maghéticos alternos adcptados son campos magnéticos alternos de
frecuencia media o¢ alta frecuencia, - tal comc 1los campos
magnéticos alternos superiorés a 125 KHz, o los campos magnéticos
altgrnos superiores a 1 MHz, tal como el campo magnético alterno
de 13.56 MHz en la tecnologia ISO 14443. Despuéé, aun si élgunas
sefiales magnéticas penetran la- carcasa del dispositivo, aan
persiste. el caso donde las seflales son inestables ¢ demasiado
débiles para las comunicaciones.

En lo gue respecta a un campo magnético no alterno tal
como  un cémpo estatico, las lineas magnéticas de fderza tienen

poco cambio en sus direcciones y posiciones, cuando un objeto de

metal se aproxima al campo magnético pero permanece estacJ‘.onaﬁjnoﬂ0/‘1
: L
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esto no generarda el movimiento de corte a través de las lineas
magnéticas de fuerza, y no hay una corriente Foucault formada en
el objeto de metal, por lo tahto el campo magnético facilmente
puede pasar a través del metal. En una splucién mejorada
adicional de la presente invencidén, la excelente capacidad de
penetracién del campo magnético no alterno es utilizada para
ejecutar comunicaciones seguras de corto alcance de alcance
controlable, resolviendo asi el problema técnico clave de
penetracién de senal y alcance de comunicacidn centrolable gue no
puede ser vresuelto por la comunicacidn tradicional de campo
electromagnético asi como comunicacioén magnética alterna. La
desventaja del campo magnético no alternc es que la velocidad de
modulacién gque puede soportar no es alta, por: ejemplo, su
velocidad de comuniéacién puede no alcanzar 1KHz._No cbstante, el
lector de tarjeta RF de la prgsente ihvencién simpleﬁente la
utiliza para transmitir muy poca cantidad de cédigos  de
informacién.a la tarjeta RF, para interaccién con la tafjeta RF a
fin de verificar la identidad y evitar el ataque malicioso. Por
lo tanto, dicho problema no tiene efecto sobre la aplicaciodn
conforme a lo indicado en la présente invencién.

" Dicho sistema se caracteriza porque existen dos canales
de comunicacidén de diferentes caractefisticas (tomér la-tarjeta
SIM RF colocada en el aparato mévil por un ejemplo):

1) utilizando- un :primer canal de una via, de baja
velocidad que tiene un alcance estable y controlable y gque es
formado mediante la ejecucién de comunicacién utilizando un campo
magnético no alterno para transmitir una pequefia cantidad de

informacién para la ejecucién de la autenticacidn de identida
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fin de evitar interferencia y ataques maliciosos. E1 lector de
tarjeta RF controla un médulo de transmisidn magnétida, de
acuerdo con la reglalde informacidén de instruccién, para variar
la fuerza del éampo magnético, peroc con poca © ninguna variacidn
en la distribucién en campo péra evitar las corrientes Foucault,
incrementando asi lq capacidad de la‘ penetracién del campo
magnético. 'El médule receptor e induccién magnétiqa, en dicha
tarjeté SIM RF puede detectar el campio en la fuerza del campo
magnéticc, y extraer la informacién de cambio, realizando asi la
transferencia de informacién de una fia entre el lector de
tarjeta RF y la tarjeta SIM RF. Esta informacién es para
vefificar la identidad de las transacciones principales tal como
el lector de tarjeta RF junto con la tarjeta SIM RF.

2) utilizando un segundo canal de comunicacién de alta
velocidad formado por el médulo transceptor RF para cbmpletar la
autenticacién‘.de identidad y para ejecutar las transacciones
principales. La comunicacién dg alta velocidad de sefial RF se
puede realizar entre el lector de-tarjeta RF y la tarjeta SIM RF
directamente a través del médulo transceptor.. RF,‘ y la
autenticacién de identidad entre el lector de tarjeta RF y la
tarjeta SIM RF se puede realizar a través de esta comunicacidn de
sefial RF utiliiando la informacidén transmitida por la induccidn
magnética, de esta manera se realiza la transaccidén normal.

Un campo magnético particularmente un campo magnético
no alterno tiene una energia gque decae rapidamente coh el
incremente de la distancia, y la caracteristica del campo
magnético es menos susceptible al ambiente. No importa si existen

o no objetos de metal, materiales conductorxes, o cuerpos humanos,
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la energia del campo magnético decae de manera éonfiable
siguiendo la regla inherente; Por lo tanto, el uso de dicho campo
magnético para transmitir informécién_a un corto alcance puede
ser predecible y altamente confiable.

_El sistema de comunicacidén segura RF de corto alcance
de modulacién magnética no alterna solo ejecuta comunicacién de
corto alcance, de alcance controlable con base en esta
daracteris£ica del campo magnético. Al utilizar el sistema de
comunicacién segura RF de corto alcance de modulacidn magnética
no alterna, la maxima intensidad de .emisién. del mdédulo de
transmision magnética y la sensibilidad a la recepcidn del médulo
receptor e induccién magnética se puede preestablecer. de manera
gue la mAxima distancia de induccién se puede establecer al
alcance objetivo. Por ejemplo, se puede utilizér el siguiente
para realizar la comunicacién segura de alcance controlable:

1) preestablecer la potencia de emisidn del campo
magnéticc de dicho mdédulo de transmisién magnetica y la
sensibilidad a la recepcién de dicho médulo receptor e induccisn
magnética de manera gque la méxima distancia de induccidn pueda
alcanzar el alcance objetivo establecido, por ejemplo, 1 cm, 2
cm, 5 cm, 10 cm, 15 cm, o 20 cm, etc.;

2) dicho lector de tarjeta RF controla un médulo de
transmisién magnética, de acuerde con la regla, para variar la
fuerza del campo magnéticeo, perc sin un cambio signif;cativo a la
distribucién de campe, quula la informacién_Al gue contiene su
informacién de identidad sobre la amplitud de la fuerza del campo
magnético. Dicha tarjeta SIM RF detecta la variacidén de amplitud

del campo magnético y obtiene la informacidédn de extracto AZ a
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través del médulo receptor e induccidén en la misma;

3) dicha tarjeta SIM RF envia la informacién A2 a dicho
lector de tarjeta RF a través del canal RF constituido por el
primer moédulo transceptor RF y el segundo médulo transceptor REF.
Dicho léctor de tarjeta recibe y obtiene informacién A3 a través
del canal RF;

4) dicho lecteor de tarjeta RF EOmpara la informaéién
recibida A3 con la informaciéﬁ original 'Al transmitida por la
modulacién magnética. Si ccinciden, entonces se determina que
esta comunicacidén es iniciada por el lector de tarjeta mismo, y
se legitima. Ademas, debido a la caracteristica de que su alcance
no puede ser irradiado a una distancia larga con base en la
habilidad del campo magnético, se buede determinar que la
distancia de comunicacién actuazl estd dentro del alcance
preestablecido. Por lo tanto, se pueden ejecutar ﬁrocesos de
transaccidn normales. |

En‘el método antes menciconado, dicha informacién de Al,
A2, A3 etc. puede ser informacidédn idéntica, o informacidn
especificamente procesada, ﬁal como infeormacidén encriptadé con
claves predeterminadas o informacién procesada por un modo de
procesamiento prescrito. Esto puede proteger mejor la seguridad
de las transacciones.

En el paso 2) en el método de contrcl de alcance antes
mencionado, existen muchos métodos para modular, a través del
lector de tarjeta RF, informacidén sobre el campo magnético sin
cambiar significativamente la distribucién de campo. Los meétodos
que se pueden utilizar incluyen:

1) Esquema de conmutacidén de encendido-apagado (OOK) .
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Este es un formato de modulacién simple, donde la modulacidn es
ejecutada encendiendo o apagando la fuente de la senial del campo
magnético con base en bits de sefial. La figura 3 es un diagrama
esquematico gque ilustra un esguema de modulacién COK de
comunicacidén magnética simple. Como se muestra en la figura 3, el
lector de' tarjeta RF eé proporcionado con un dispositivo
elecfromagnético y un interruptor. Cuéndo el interruptor ‘es
apagado, el dispositivo electromagnético es activado, y se genera
un campo maghético estdtico. Cuando el interruptor es encendido,.
se elimina el campo magnético. La tarjeta SIM RF es proporcionada
con un sensor de induccidén magnética, tal como un dispositivo de
Hall. Cuando existe el campo magnético, el sensor magnético emite
un alto nivel; cuando no existe el campo magnético, el sensor
magnético emite un bajo nivel. Siguiende una secuencia de bits de
informacién de “1” o “0” para encender o apagar el interruptor,
de manera correspondiente se genera .o 5& apaga el. campo
magnético, y el sensor de induccién magnética en,seéuencia puede
emitir alto nivel y bajo nivel, respectivamente, correspondiente
a los bits de informacién de “1” y “0,” realizando modulacidén y
transmisidn de informaciédn;

2) Esquema de modulacién en tiempo. Al controlar el
tiempo de. transmisién del transmisor magnético, el mdédulo
receptor e induccién magnética multiplica las sefiales recibidas
del <campe magnético, diferentes duraciones corresponden a
diferentes valores binarios en el campo magnético, por‘ejemplo,
10 ms corresponden a “1,” y 20 ms corresponden a “0.”

3) Otros esquemas de modulacidén incluyen codificacidn

Manchester, Modulacién por Ancho de Impulso (PWM), Modulacién de
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Periodo de Impulsc (PPM), los cuales cominmente se utilizan en
sistemas de comunicacién, y es innecesario proporcionar mas
detalles.

Para mejorar la seguridad del contrecl de alcance, en el
pasc 3 y el paso 4 en el métode de control de alcance antes
mencionado, se puede utilizar un modo de encriptacién en la
transmisién y recepcidn Qe informacién A2 para evitar el ataque
ilegal y malicioso; ademds, en el paso 3 del método de control de
alcance, la informacidén de identidad de la tarjeta SIM RF en si-
misma también se puede agregar a la informaciédn AZ para gue sea
transmitida a dicho lector de tarjeta RF a fin de realizar la
autenticaciénlde identidad bidireccional.

Para reducir el consumo de energia del médulo receptor
e 1induccidn magnética en dicha tarjeta SIM RE, dicho sisteﬁa de
comunicacién segura RF de corto alcance de modulacién magnética
no alterna puede disminuir el consumo de energla de la tarjeta

SIM RF a través deé un método de inactividad y peridédicamente

actividad, lo cual ha sido establecido en 1los parrafos
anteriores, por lo tanto es innecesario proporcionar mas
detalles.

El médulo receptor e induccidn magnética',en dicha

tarjeta SIM RF también se puede conectar con el primer mbddulc

transceptor RF en el mismo, el cual tiene wuna funcidn de€

procesamiento de sefal. Diche modulo de transceptor puede
detectar y extraer la salida de la seﬁai del médulo transceptor e
induccidén magnética y puede transmitir la sefial al primer
microcontrolador.

La terminal de comunicacién mévil que tiene la tarjeta
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SIM RF en dicho sistema también puede ser una terminal de
comunicacién movil la cual. tiene una funcionalidad de
comuniqacién RF de corto alcance, es decir, dicho pfimer médulo
transceptor RF puede serx construido en la terminal de
cémunicacién mévil para realizar la comunicacién de corto alcance
con diche lector de tarjeta RF.

El médulo receptor e induccidén magnética ‘en dicha
tarjeta SIM RF puede ser una bobina solenoide, un dispositivo de
Hall, o un interruptor de induccildédn magnética.

El primer médulo tfansceptor RF en dicha tarjeta SIM RF
y el Segundo‘médulo transceptor RF en dicho lector de tarjeta RF
pueden fﬁncionar en la banda de frecuencia super alta (SHF),
banda derfrecuencia muy alta (VHF) o banda de frecuencia ultra
alta (UHF). | |

No importa gque se utilice tecnologia de modulacién
ﬁagnética ‘'no alterna o teénologia de modulacidén magnética
alterna, debido a que se utilizan dos canales de comunicaéién (es
decir, campo magnético y radiofrecuencia) para ejecutar el
control de alcance y la autenticacidén de identidad, los p;oblemas
del control de alcance en las transacéiones de corto alcance
entre el aparato RF (particularmente tarjetas RF construidas en
un dispositive, tal como la tarjeta SIM RF) y el léctor de
tarjeta RF y la autenticacidén de identidad se resuelven con
bateria, en comparacidén con la técnica anterior.

Una solucién mejorada adicional de la presente
invencién utilizé una tecnoclogia de modulacidén magnética no

alterna. En comparacién con la tecnoclogia que utiliza modulacidn

‘magnética alterna, los efectos técnicos de dicha tecnologia de
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modulacién magnética no alterna son: realizar control de alcance
confiable mediante la utilizacidén de 1la caracteristica. de que
declinaciones de campo magnéticoe no élterno rapidamente con la

distancia vy el campo magnético es menos susceptible a

interferencias, ejecutar verificacién de identidad por medio de

una tecnologia de comunicacién de informacidén de modulacidn
magnética ﬁo alterna para evitar el ataque malicioso, mejorar la
robustez de la comunicacién del sistema, realizar apliéaciones
clave tales como pagos moviles que tengan valores mas comerciales
en combinacién con la caracteristica de que la comunicacién de
modulacién magnética no alterna es de corto alcance y es
confiable asi como que las seriales RF tienen un ancho de banda
amplio y tienen la capacidad para presentar la terminal de un
teléfono celular; debido a que la transmisidn e induccién de
energia del campo magnético no alterno tiene poca correlacidn con
la estructura de resalte de la terminal de comunicacidén mdévil, la

consistencia de la intensidad de las seriales de induccidén del

"aparato RF en diferentes terminales de comunicacidén mévil esta

garantizada, facilitando asi la promocidn y aplicacién efectiva

del aparatc RF, particularmente la tarjeta SIM REF.

El campo magnético alterno utilizade en la técnica
anterior es al menos mas elevadce que 125 KHz, y el efecto de

penetracién serd muy malo si el campo magnético alterno mas

‘elevado que dicha frecuencia se aplica a la presente invencidn.

Pero en realidad, cierto efecto de penetracién magnética se puede
lograr a través del campo magnético alternc de muy baja

frecuencia (menor que 100KHz), de manera gque el campo magnético
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alterno de muy baja frecuencia también se puede utilizar para

sustituir el campb magnético no alterno para comunicaciones. Para
lograr un mejor efectc de comunicacién, mientras menof sea la
frecuencia, mejor serd el efecto, pero la frecuencia pudiera no
ser demasiado baja, y la velocidad de comunicacidén se vera
afe;tada si lla frecuencia es demasiado baﬁa, por ejemplo, la
frecuencia es mejor si no es menor a 0.1 KHz. Como una frecuencia
preferida del caméo magnético alterno, éste puede seleccionar las
frecuencias tales como B80KHz, 60KHz, 50KHz, 30KHz, 20KHz, 10KHz,
S5KHz, 2KHz, 1KHz, 0.5KHz, 0.3KHz etc. En donde se puede lograr un
buen efecto de comunicacién si se seleccionan las frecuencias de
30KHz a 1KHz, 20KHz a 1KH2,-0 10KHz a 1KHz.

Ciertamente, la solucidén técnica de utilizar un campo
magnético no alterno tiene mejof efecto en la comunicacién en
comparacién con la solucidn técnica de wutilizar el campo
magnético alterno o el campo magnético alterno de frecuencias de
bajo cambico. La solucidén técnica de utilizar un campc magnético
no alterno se puede implementar facilmente y tiene una potencia
de penetracién de campo magnético mas fuerte y un mejor efecto de
comunicacidn.

La presente invencién ademds se ilustra a través de
algunas modalidades especificas en combinacién con los dibujos

gue se proporcionan a ceontinuacidn.

BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS

La figura 1 es un diagrama -en blogues esguematico
logico de una tarjeta SIM RF de acuerdo con la presente

invencidn;
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La figura. 2 es un diagrama “en blogues esquemdtico
légico de un lector de tarjeta RF de acuerdo con la presenten
invencién;

La figura 3 es un diagrama esquematico de un esquema de
modulacidén OOK de comunicacién magnética siﬁple;

La figura 4 es un diagrama'de un sistema de control de
alcance de acuerdo con la presente invencidn;

La figura 5 es un diagrama de un flujo de control de
alcance de acuerdo con la presente invencion;

La figura 6 es un diagrama que ilustra una comunicacidn
ejecutada mediante la utiliZacién-de un campo magnético alterno

de muy baja frecuencia de acuerdo con la presente invenciodn.

DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION

Tal comoc se muestra en la figura 1, se proporciona una
tarjéta SIM RF'lOO, que comprende un cuerpo principal dg tarjeta
SIM 105, un primér m&édulo transceptor RFI101, una primera antena
RF 102, vy un primer microcontrolador 103, dicho primer méduloc
transceptor RF 101 estd eléctricamente conectado a dicha primera
antena RF 102 y dicho primer microcontrolador 103,
respectivamente, ademds comprende un médulo receptor e induccidn
magnética 104, dicho mddulec receptor e induccidn maénética 104
esté elé;tricamente conectado a dicho primer microcontrolador
103.

Dicho médulo receptor é induccién magnética 104 puede
ser realizado utilizando la bobina solenoide, el dispositivo de
Hall, o él interruﬁtor de induccidén magnética en la tecnologia

tradicional, o utilizando un sensor magnético Hall para cooperar
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con el circuito convertidor analogo-digital (A/D).

Tal como se muestra en la figura 2, se proporciona un
lector de tarjeta RF 200 y se puede utilizar con dicha tarjeta
SIM RF 100, que comprende un segundo médulo transceptor RE 201,
una segunda antena RF 202, y un segundo microcontrolador 203,
Qicho segundo mddulo transceptér RF 201 estd electricamente
conectado a dicha segunda antena .RFl 202 y dicho .segundo
microcontrolador 203, respectivamente, adeﬁés comprende un médulo
de transmisién magnética 204 para generar un campo magnético por
induccién, dicho médulc de transmisidén magnética 204  esta
eléctricamente conectado a dicho segundo microcontrolador 203.

Dicho médule de transmisidén magnética 204 se puede
realizar utilizando un iman permanente, un electroiman DC o
dispcsitivos equivalentes. A través de un esquema de modulacidn
CCK de baja frecuencia, al utilizar el modc donde un campo Mmas
fuerte représéntq 1 y un campo mas débil o ausente represénta O,
las sefiales digitales son enviadas al médulo receptor e induccidn
magnética 104, y son convertidas en seflales eléctricas digitales
por el médulo receptor e induccién magnética 104 y proporcionadas
al primer‘microcontrolador 103 para procesamiento.

Cuando la tarjeta SIM RF 100 se aproxima al lector de
tarjeta RF 200, dicho médulo receptor e induccidn magnética 104
detecta la sefial adaptada del campo magnético genepado desde
dicho médulc de transmisién magnética 204. La seflal del campo
magnético es convertida y procesada en una sefial eléctrica vy
después es enviada al primer microcontrolador 103 de la tarjeta
SIM RF. El primer microcontrolador 103 analiza la regla de

variacién de fuerza del campo magnético, y extrae la informacidn
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de modulacién tal como amplitud, realizando asi la transferencia
de informacidén entre el lector de tarjeta RF 200 y la tarjeta SIM
RF 100. Dicho lector de tarjeta RF 200 y dicha tarjeta SIM RF 100
ademés realizan la comunicacidn de sefial RF a través del primer
médulo transceptor RF 101 y el segundo médulo transceptor RF 201
directamente.

El método real para “primer microcontrolador 103 gque
analiza la regla de la variacién de fuerza del campo magnético, y
extrae la informacidén de modulacidén tal como amplitud” puede ser
un esquema de modulacidén OOK, es decir, 'las seflales binarias de
00y ‘17 se pugden determinar y restablecer al detectar la
existencia (o intensidad) del campo magnético.

Con referencia a las figuras 4 y 5, el procesoc de
comunicacién RF entre dicha tarjeta SIM RF 100, la cual funciona
como una tarjeta inteligenté'RF, y dicho lector de tarjeta RF 200
se describe brevemente, es decir, el flujo de control eséecifico
para el método de control'de alcance de induccién-magnética no
alterna de la comunicacién RE en la presente invenciédn.

Pasc 1: en un estado normal, es decir, cuando la
tarjeta SIM RF 100 no se aproxima a dicho lector de tarjeta RF
200, el primer mdédulo transceptor RF 101 y el primer
microcentrclador 103 de la tarjeta SIM RF estan en un estado
inactivo. Después, la tarjeta S$SIM RF 100 esta en un estado en el
cual los datos no pueden ser transmitidos o recibidos a través
del primer médulo transceptor RF, y toda la tarjeta estd en un
estado de consumo de energié mas bajo.

Paso 2: ;uandb dicha tarjeta SIﬁ_RF 100 sé aproxima a

dicho lector de tarjeta RF 200, la tarjeta SIM RF 100 esta en el
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campo magnético generado por el moédulo de transmisidén magnética
204 del 1lector de tarjeta RF 100, vy el mdédulo receptor e
induccién magnética 104 de la tarjeta SIM RF\lOO.deteéta la serial
del campo magnético Al de dicho médulo de transmision magnética

204. La sefial del campo magnético puede ser una sefial de

‘modulacién O0OK, o puede ser una sefial modulada mediante el

‘control del tiempo de transmisién del campo magnético.

Paso 3: la sefial detectada del campo magnéetico es
convertida y procesada a una senal eléctrica especifica AZ, la
cual activa e inicia dicho primer médulo transcgptor REF 101
(alternativamente, si se ejecuta la activacidn puede ser
determinado mediante el preestablecimiento de un valor de umbral
de sefial eléctrica). Dicha tarjeta SIM RF 100 procesa informacidn
B2 y forma la informacién A3, la cual es enviada a diche lector
de tarjeta RF a través del canal RF formédo por el primer mdédulo
transceptor RE y él segundo moédulco transceptor..

Paso 4: dicho lector de tarjeta RF compara y autentica
la informacidén A3 recibida,. y si se determina gque esta
comunicacién es iniciada por el lector de tarjeta RF mismo,
debido a la caracteristica de que su alcance no puede' ser
irradiado a una larga distancia con base en habilidad del campo
magnético, se puede determinar gue esta tfansaccién es una
transaccién legitima-que satisface el requerimiento ae alcance.
Si 1la transaccidén no es legitima, esta conexidn se rompe
directamente.

Paso 5: cuando se detgrmina gque esta transaccidén es una
transaccidn legitima que satisface el requerimiento de alcance,

los datos de transaccién RF son intercambiados y procesados entre
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el primer mddulo transceptor RF 101 de la tarjeta SIM RF 100 y el

segundo moédulo transceptor 201 del lector de tarjeta RF 200 (a

‘través de su primera y segunda antenas RF respectivas 102, 202).

Paso 6: el primer y segundo microcontrcladores 103, 203
terminan el procesamiento de los datos de transaccidn.

En esta modalidad, el valor de umbral para dichoc primer

médulo transceptor RF 101 gue es activado por la serial eléctrica

convertida-a través de la induccién magnética es ajustable.

La sefal eléctrica active un. valor de umbral, el cual
puede ser un valor de voltaje o un valor de corriente en un
circuito andlogo, © un cddigo de secuencia binaria en un circuito
digital. Por ejemplo, si la tarjeta SIM RF 100 utiliza un coédigo
binario “10011101” en un circuito digital como el valor de umbral
de activacién, entonces solamente cuando el lector de tarjeta RF
200 modula y transmite el cédigo binario “10011101” a través del
médulo de transmisién magnética, y la tarjeta SIM RE 100 détecta
y desmodula la sefial “10011101," los .dos pueden empezar a Ser
conectados.e ingresar al proceso de comunicacién posterior.

El primer médulo transbeptor RE 101 en diché tarjeta
SIM RF 100 y el segundo médulo transceptor RF 201 en. dicho lector .
de tarjeta RF 200 pueden trabajar en la banda de frecuencia super
alta (SHF), banda de frecuencia muy alta (VHF), o banda de
frecuencia ultra alta.(UHF).

Los dispositivos, ta; éomo la bobina solencide, el
dispositivo de Hall, o el interruptor de induccidn maénética
utilizados por dicho médulo receptor e induccidén magnética 104, vy

el imé&n permanente, electroiman DC utilizado por dicho médulo de

transmisidon magnética 204 perteéenecen a técnicas comunes, en donde
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el dispositivo de Hall es un sensor de campo, magnético o
controlador fabricado con base en el efecto Hall.

El proceso para convertidor la sefal electromagnética
se puede ejecutar dentro del médulo recepteor e induccidn
magnetica 104, o] se puede ejecutar dentro del primer
microcontrolador 103, y también se puede ejecutar a través del
esquema de desmodulacién OOK como el modo de procesamientc mas
simple, es decif, las. sefiales binarias ‘0’ y ‘1’ se pueden
determinar y restaurar al detectar la existencia del campo
magnético. El proceso también se puede ejecutar a través de un
esquema de modulacién en  tiempo, | es decir, ejecutando
decodificacidén mediante la identificacién del tieméo' de campo
magnético transmitido por el médulo de transmisidn magnética, por
ejemplo, sefiales del <campo magnético ' que satisfacen el
reguerimiento y son recibidas continuamente para 10Oms puede
representar ‘1’, y las sefiales del campo magnético que satisfacen
el requerimiento y son recibidas continuamente para 20ms puede
representar 0. Estas son técnicas tradicionales, Yy es
innecesarico dar mayores detalles.

La figura 6 es un ejemplo simple qgue ilustra la
comﬁnicacién de campc magnético alternc de baja frecuencia
utilizando el esquema de modulacidén OOK. Tal como se muestra en
la figura 6, el léctor de farjeta RE és proporcionado con un
generador de sefhal de baia frecuencia, una antena de bobiﬁa,.y un
interruptor. Cuando el interruptor es apagado, la senal de baja
frecuencia genera un campo magnético aiterno de baja frecuencia
en la bobina. Cuando el interruptor es encendido, se elimina el

campo alterno de baja frecuencia. La tarjeta SIM RE es
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proporcionada con una bobina_dé induccidén magnética y un sensor
de induccién magnética. Cuando e%iste el campo magné£ico alterno,
la bobina de induccién magnétice y el sensor de induccidn
magnética emiten una sefial alterna, y cuando no existe el campo
magnético alterno, é;tos emiten un bajo nivel. Sigﬁiendo una
secuencia de bits de informacién de “1” o “0” para encender o
apagar el interruptor, el campo magnético es generado o apagado

de manera correspondiente, y el sensor de induccibén magnética en

secuencia puede emitir una sefal alterna y bajo nivel (sin

sefiales), por lo tanto los bits de informacién de “1” y %07 se

pueden desmodular a través del filtro y el circuito de
desmodulacién OOK, realizande asi modulacidén y transmisidn de
informacidn.

Lo antes mencionado son  solamente modalidades
preferidas de la presente invencién, y né se pueden utilizar para
limitar la invencidén. Cualquier enmiendé, reempiazo equivalente,
mejora y asi sucesivamente que se realicen dentro del espiritu vy
principios de la presente invencién deberan entrar en el alcance

de proteccién de la presente invencidn.
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NOVEDAD DE LA INVENCION

Habiendo descrito el presente invento, se considera
como una novedad y, por lo tanto, se reclama como prioridad lo

contenido en las siguientes:

REIVINDICACIONES

1.~ Un aparatc de radiofrecuencia (RF), caracterizado
porque comprende al menocs un mdédulo transceptor RE, al mencs una

antena RF, al menos un modulc receptor y de induccién magnético

gue tiene la capacidad para detectar una sefial magnética vy

detectar informacién de cambio del campo magnético, y al menos un
microcontrolador, dichos médulos transceptocres RF estan
eléctricamente conectados al menos a una antena RF y al menos un
microcontrolador, respectivamente, dicho microcontrolador es para
procesar la informacién RF transmitida-recibida; dicho modulo
receptor y de induccién magnético estd eléctricamente conectado
al ﬁenos a un microcontrolador, y dicho microcontrolador es para
procesar informacién de cambioc del campo magnético.

2.- El aparato RF de conformidad con la reivindicacion

1, caracterizado porgue dicho médulo receptor y de induccidn

‘magnético es una bobina solenoide, un dispecsitivo de Hall, o un

interruptor de induccidén magnética.

3.- E1l aparato RF de conformidad con la reivindicacién
1, caracterizado porgque dicho médulo transceptor RF, antena RF,
microcontrolador y médulo receptor y de induccidn magnético estan
integrados dentro de un cuerpo de tarjeta.

4.- El1 aparato RF de conformidad con cualquiera de las

reivindicaciones 1-3, caracterizado porgue el alcance de
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induccidén de dicho mdédulo transceptor y de induccién magnético se
establece dentro de un alcance preestablecido.

5.- El aparato RF de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1-3, caracterizado porque cuando dicho médulo
transceptor vy de induccidn magnético no detecta éi campo
magnético, dicheo médulo transceptor RF y microcontrolador estén
en un estado. inactive; cuando dicho médulo transceptor y de
induccién magnético detecta el campo mégnético, la sefial
detectada del icampo magnético es convertida a una sefial
eléctrica, y dicho médulo traﬁsceptor RE vy micrécontrolador son
activados.

6.~ E1 aparato RF de conformidad con la reivindicacidn
5, caracterizado porgue un valor de umbral o alcance.de valor de
umbra% es preestablecido en'dicho médulo reéeptor y de induccidn
magnético, cuando la serfial eléctrica convertida cumpie el wvalor
de umbral o el alcance de valor de wumbral, dicho .médulo
transceptor RF y microcontrolador son activados, de étra forma no
son activados.

7.- El aparato RF de conformidad con la reivindicacidn
6, caracterizado porque el valor de umbral o alcance de valor de
umbral preestablecido en dicho médulo receptor y de induccidn
magnético es ajustable.

8.- El aparato RF de conformidad con cualquiefa de las
reivindicaciones 1-3, caracterizado porque.dicho aparato RF. esta
directameﬁte integradc en una tarjeta de circuito integrado (IC),
una tarjeta SDIO, una tarjeta SD, una tarjeta MMCé o tablero
madre de un aparaté, O Uha carcasa de aparato.

9.- El aparatoc RF de conformidad con la reivindicacidn
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8, caracterizado porque dicha tarjeta IC es una tarjeta SIM.

10.- El aparato RF_de.conformidad con la reivindicacién
8, . caracterizado_‘porque diého aparato RF puede. utilizar
directamente la tarjeta IC, tarjeta SDIO, tarjeta SD, tarjeta
MMC, ¢ CPU en el tablero médre como su micrécontrolador.

1l1.- El1 aparato RF de conformidéd con cualquiera de las
reivindicaciones 1-3, caracterizado porque dicho aparato RF puede
ser colocado en un aparato mévil o un aparato fijo.

12.- El aparato RF de conformidad con la reivindicacidn
11, caracterizado porque dicho aparato mévil comprende un
teléfono celular, un asistente digital personal (PDA), o© una
computadora laptop; y diche aparato fijo comprende una
computadora personal, una computadcra de control induétrial, un
cajero automatico (ATM), o una terminal de control de acceso.

13.- Un lector- de tarjeta RF, caractérizadb porgue
comprende al menos un mddulo transceptor RF, al menos una antena
RF, y al menos un microcontrolador; dicheos mdédulos transceptores
RF estén electricamente conectados‘al menos é una antena RF y al
menos un microcontrolador, respectivamente, Y dicho
microcontrolador es para procesar la informacidén RF transmitida-
recibida; gque ademas comprende al menos  un médulo de transmisidn
magnético para generar y transmitir un campo magnético por
inducciédn, dicho médulo de transmisién magnético estd
eléctricamente conectado al mencs a un microcontrolador, y dicho
médulo de transmisidn magnétice tiene la capacidad para
transmitir un campo magnético con base en la informacidén de
instruccidén del microcontrolador.

14.- E1 lector de tarjeta RF de conformidad con la
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reivindicacién -13, caracterizado porque el campo magnético
transmitido por dichc médulo de transmisién magnético es un campo
magnético no alterno.

15.- El1 lector de tarjeta RF de conformidad con la
reivindicacion 13, <caracterizado porque el campo magnético
transmitide por dicho médulo de transmisién magnético es un campo
magnético alterno de muy baja frecuencia.

16.- EIl .lector de tarjeta RF de conformidad con la
reivindicacidén 15, caracterizado porgue dicho campo magnetico
alterno tiene una frecuencia de 100 KHz a 0.1 KHz.

17.- El1 lector de. tarjeta RF de conformidad con la
reivindicacidén 15, caracterizado porgque dicho ‘campo magnético
alterno tiene una frecuencia de 30 KHz a 1 KHz.

18.- El lector de tarjeta RF de conformidad con la
reivindicacién 15, caracterizado pé;que dicho campo magnético
alterno tiene una frecuencia de 50 KHz, 30 KHz, 20 KHz, 10 KHz, 5
KHz, 2 KHz, o i KHz.

19.- E1 lector de tarjeta RF de conformidad con
cualguiera de las reivindicaciones 13 a 18, caracterigado'porque
dicho médulco de transmisidén magnético transmite - un campo
magnético de amplitud variable con base en la informacién de
instruccién del microcontrolador. |

20.- E1 lector de tarjeta RF de. conformidad con
cualquieré de las reivindicaciones 13 a 18, caracterizadc porgue
el campo magnético transmitido por dicho médulo de transmisidn
magnético es un campo magnéticce gque no tiene o tiene poca
variacidn de distribucidédn magnética.

21.- E1 lector de tarjeta RF de conformidad con
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cualgquiera de las.reivindicaciQnes 13 a ‘18, caracterizado porque
el alcance de .transmisién de- dichc médulo de transmisidn
magnético se establece dentro de un alcance preestabiecidé.

22.- Ei lector de tarjeta REF de conformidad con
cualquiera de las reivindicaciones 13 a 18, caracterizado porque
dicho médulo.de transmisién - magnético modula la informacidén de
instrucﬁiéﬁ al campo magnético transmitido.

©23.- El1 lector de tarjeta RF de conformidad con la
reivindicacién 22, caracterizade porgue dicho modo.de modulacidn
es un esquema de manipulacién de encendido-apagado © un esguema
de modulacidén en tiempo.

24, - Un "sistema dé comunicaciodon seguro RF,
caracteriiado -poréue dicho sistema comprende el aparato RFE de
conformidad cén cualgquiera de las reivindiéaciénes 1 a 12, el
lector de tarjeta RF de confo?midad con cualguiera de las
reivindicaciones 13 a 23; el control de alcance es ejecutado a
través de un campo magnético, la autenticacidn de identidad es
ejecutada a través de un campo magnético y radiofrecuencia, y la
comunicacién de informacidén es ejecutada a través de
radiofrecuencia entre el aparato RF y el lector de tarjeta RF.

25.- Un método de comunicacién segura RF, caracterizado
porqﬁe: al menos .un mdédulo receptor y de induccién magnético el
cual tiene la capacidad para detectar un campo magnético y
detectar informacidn de campio del campo  magnético es
proporcionado en el aparato RF; al menos un médulo de transmisidn
magnético para generar y transmitir un campo magnético por
induccidn es prqporcionado en el lector de tarjetz RF, el método

comprende los siguientes pasos:
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paso a: el médulo de transmisidn magnética en el }eqtor
de tarjeta RF modula la informacién de instruccidn preestablecida
en la sefial del campd magnético, y envia dicha sefial del campo
magnético;

paso b: cuando el médulo receptor e induccidn magnética
en el aparato RF recibié la sefial del campo magnético trapsmitida
por el médulo de transmisién magnética, la informacidén de
instruccidn en él mismo es desmodulada;

paso o el aparato RE envia informacidn RF
correspondiente al lector de tarjeta RF a través de un canal RF
con base en la informacién de instruccién obtenida mediante
desmodulacidn;

paso d: el lector de tarjeta RF ejecuta autenticacidn
de identidad con base en la informacién RF recibida por el canal
RFE;

paso e: si la autenticacidén de identidad es verificada,
la comunicacién de informacidén es ejecutada a traves de
radiofrecuencia entre el lector de tarjeta RF y el aparato RE; de
otra forma, no se ejecuta una operacidn,

26.- E1l método de comunicacién segura RF de conformidad
con la reivindicacidén 25, caracterizado porque el campo magnéticc
transmitido por dichc médule de transﬁisién magnético es un campo
magnético no alterno.

27.- El método de comunicacidn segura RF de conformidad
con la reivindicacién 25, caracterizado porque el campe magnético
transmitidoc por dicho médulo de transmisidn magnétice es un campo

magnético alternc de muy baja frecuencia. -
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28.- E1 métodb de comunicacién segura RF de conformidad
con la reivindicacidén 27, caracterizado .porque dicho campo
magnético alterno tiene una frecuencia de 100 KHz a 0.1 KHz.

29.- El método de comunicacidén segura RF de conformidad
con la reivindicacién 27, caracterizado porque dicho campo'
magnético alternc tiene una frecuencia de 30 KHz a 1 KHz.

30.- E1 método de comungcacién segura RF de conformidad
con 1la reivindicacién 27, caracterizado porque dicho campo
magnético alternoc tiene una frecuencia‘ae 50 KHz, 30 KHz, 20 KHz,
10 KHz, 5 KHz, 2 KHz, o 1 KHz.

31.- E1l método de comuﬁicacién segura RF de conformidad
con cualgquiera de las reivindicaciones 25 a 30, caracterizado
ﬁorque dicho médulo de transmisidn magnético transmite un campo
magnético de amplitud variable con base en la informacion de
instruccién preestablecida. |

32.- El método de comunicacién segura RF de conformidad
éon cualgquiera de las reivindicaciones 25 a 30, caraéterizado
porgque el campo magnético transmitide por dicho médulo de
transmisién magnético es un campo magnético gue no tiene o tiene
poca variaciodon de distribucidén magnética.

33.- El metodo de éomunicacién-segura RF de'Conforﬁidéd
con cualguiera de las reivindicaciones 25 a 36, caracterizado
porgque el modo de modulacién en. dicho paso es un _esquéma de
manipulacién de encendido-apagado o un esquema de modulacidn en
tiempo.

34.- E1 método de comunicacidén segura RF de conformidad

con cualquiera de las reivindicaciones 25 a 30, caracterizado
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en dicho paso c, el aparato RF envia la informacidn de
instruccién obtenidae mediante 1la desmecdulacién al lector de
tarjeta RF directamente a través de un canal RF;

en dicho paso e, si la informacidn de instruccién del
aparatc RF recibida por el lector de tarjeta RF desde el canal RF
es la misma que la informacién de instruccidn preestablecida, la
autenticacién de identidad es verificada, de otra manera la
autenticacién de identidad no es verificada;

35.- E} métode de comunicaciodn segura RFE de conformidad
con cualquiera de las reivindicaciones 25 a 30, caracterizado
porque el alcance de transmisidén de dicho médulo de transmisidn
magnético es establecido dentro de un alcapce preestablecido.

36.- El método de comunicacién segura RF de conformidad
con cualquiera de las reivindicacione§ 25 a 30, éaractérizado
porgue el alcance de deteqcién de dicheo moédulo reéeptor y de
induccién magnético es establecido dentro de un alcance
preestablecido. |

37.- El método de comunicacidn segura RF de conformidad
con cualquiera de las reivindicaciones 25 a 30, caracterizado
porque cuando diého modulo receptor y de induccién magnético no
detecfa el campo magnético, otros médulos en dicho éparato RF
estdn en un estado inactivo; cuandc diche mddulo receptor y de
induccidén magnético detecta el campoe magnético, la sefal
detectada del campo magnético es convertida en una sefal
eléctrica, y otros mddulos en el aparato RF son activados.

38.- E1 método de comun;cacién segura RF de éonformidad
con la reivindicacién 37, caracteriéado pofque un valor de umbral

o alcance de valor de umbral es preestablecido en dicho médulo
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receptor y de induccién magnetico, cuando la sefial eléctrica
convertida cumple con el valor de umbrai o el alcance de valor de
umbral, otros médulos en el aparato RE son activadoé, de otra
manera no son activados.

39.- El método de comunicacidn segura REF de conformidad
con la reivindicacién 38, caracterizado porque dicho valor de
umbral o alcance de valor de umbral preestablecido en dicho

médulo receptor y de inducciédn magnético es ajustable.
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